Hochfrequenztechnik I & II

Datum: 16.02.2006

Priifer: Dr. Heinrich Beisitzer: 4
Anzahl der Kandidaten: 4

LLeitungen
1. Ersatzschaltbild

2. Leitungsgleichung

3. Hin- und Riicklaufende gedampfte Welle

4. Gleichung eine Widerstandstransformation Za = Ua/la
5. L= N4 und M2

6.Ze=jZe

I1. Schottky-Diode
1. Béndermodell fiir Metall-Haibleiter-Ubergang mit p-und n-Halbleiter

2. Schottky-Barriere einzeichnen

3. Was ist Austrittsenergie

4. Biindermodell in Sperr- und Flussrichtung

5. Strom Kennlinie einzeichnen

6. Wie kommt man auf den differentiellen Widerstand?

7. Welchen Vorteil hat Schottky-Diode gegeniiber p-n Diode, Pin Diode

III.Modulation

1. Pulsmodulationsverfahren

2. Tragermodulationsverfahren

3. Phasen- und Frequenzmodulation

Andere Kandidaten

Impulse auf Leitung, Richtkoppler, Rauschen, Stabilitdr, PLL, Lineare Antennen, Hohlleu‘er- 2
Gyromagnetisme, Streumatrix, Mehrleitersysteme; Smith ‘Diagramm. A e
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